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В настоящее время большое внимание уделяется уникальным свойствам ферромагнитных бистабильных микропроводов в стеклянной оболочке, изготовленных методом Улитовского-Тейлора [1]. Благодаря своим размерам, микропровода являются крайне перспективным материалом при создании и разработке сенсорных устройств и магнитной памяти [2]. Быстродействие магнитных устройств на основе микропроводов напрямую зависит от скорости перемагничивания этих микропроводов, поэтому одной из главных целей исследования микропроводов является поиск способов ускорить этот процесс. 
Процесс перемагничивания бистабильного микропровода осуществляется движением доменной границы [3,4]. Микронные геометрические размеры и аморфное состояние микропровода не позволяют подробно изучить процесс его перемагничивания: особенности микромагнитной структуры и ее изменение во внешнем магнитном поле. Поэтому большинство современных исследований в данном направлении сфокусировано на изучении динамики движения доменных границ в процессе ее движения, т.е. в процессе перемагничивания микропровода. Метод Сикстуса-Тонкса – классический метод измерения скорости движения доменной границы в микропроводе [5]. Данный метод основан на  последовательном детектировании сигнала ЭДС, индуцированного в двух приёмных катушках, во время перемагничивания микропровода.
Проведённое исследование заключалось в исследовании ускоренного движения доменной границы в процессе перемагничивания бистабильных ферромагнитных микропроводов путём измерения полевой зависимости скорости движения доменной границы. Для обнаружения ускорения использовались серии приёмных катушек (от трёх до пяти) вместо двух приёмных катушек, которые используются в классическом методе. 
В процессе исследования было обнаружено три типа движения: ускоренное, равномерное и замедленное движение доменной границы в микропроводах с металлической жилой составов Fe77,5Si7,5B15, Fe77Si10B10C3, Fe47,42Ni26,6B12,99Si11C1,99 с различными поперечными размерами.
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рис. 1. График зависимости скорости движения доменной границы, измеренной между первой и второй, второй и третьей, третьей и четвёртой приёмными катушками, в зависимости от значения внешнего магнитного поля.[image: ]
рис. 2. График зависимости скорости движения доменной границы, измеренной между первой и второй, второй и третьей приёмными катушками, в зависимости от значения внешнего магнитного поля.
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